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Aplicaciones Industriales de la Electrónica de Potencias: satélites

Características principales:
- Energía fotovoltaica
- Baterías
- Altísima fiabilidad

Aplicaciones de los satélites:
- Telecomunicaciones
- Observación de la tierra
- Científicos
- Militares
- GPS
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El diseño electrónico para espacio:

§ Ambiente hostil
¢ Radiación electromagnética

• Partículas de origen natural (electrones, protones, 
iones pesados)

• Partículas de origen humano (rayos X, rayos gamma, 
partículas β)

¢ Amplio rango de temperaturas (-20ºC a +80ºC)
§ No hay mantenimiento (requiere una fiabilidad altísima)
§ Vida útil
§ Alto coste de las misiones
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La fuente de energía son paneles fotovoltaicos
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La fuente de energía son paneles fotovoltaicos
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Tipos de orbitas
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Necesidad de baterías
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El diseño electrónico para espacio:

§ Para garantizar:

¢ FIABILIDAD 
¢ TIEMPO DE VIDA

Análisis de componentes

Análisis de peor caso 

Análisis de fallos
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Análisis de componentes
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El diseño electrónico para espacio:

Analizar cada subcircuito combinando todos los valores posibles 
de cada componente

Análisis de peor caso 
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El diseño electrónico para espacio:

§ Se supone que cualquier componente de un circuito puede fallar (cada tipo de 
componente tiene varios fallos posibles: cortocircuito, circuito abierto, valor 
constate,…).

§ Se analiza el circuito para que cada uno de esos fallos no provoque un fallo en el 
sistema.

§ Se añade lo que sea necesario para evitarlo.

Análisis de fallos

Por ejemplo: un diodo

Imaginemos esto para todos los elementos de un circuito
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Circuito de potencia: bloques

Suele tener 2 tipos de control:
§ Uno MPPT para recargar la batería tras la zona 

de eclipse
§ Otro, de tipo tensión, para tomar sólo la energía 

que se consume en ese momento
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Detalles del circuito de potencia


